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            В настоящее время все большее внимание уделяется изучению 
полупроводниковых свойств металлооксидных материалов, обладающих большим 
соотношением объема к площади поверхности. Одним из наиболее интересных 
соединений такого класса является диоксид олова. SnO2, обладает полупроводниковыми 
свойствами n-типа с шириной запрещенной зоны 3,6 эВ при 300 К [1], что позволяет 
использовать его в прозрачных проводящих электродах, газовых сенсорах, ионно-
литиевых батареях, биосенсорах [2], а также в качестве эмиттера электронов. Свойство 
диоксида олова изменять свою проводимость в присутствии молекул газов 
восстановителей и окислителей лежит в основе работы ряда сенсорных устройств. 
Благодаря своим уникальным физико-химическим характеристикам SnO2 может 
использоваться как материал для сенсоров NOx, CO, O2, H2 и C2H5OH. Другой важной 
задачей является разработка эффективных электронных эмиттеров для вакуумной 
микроэлектроники. Такие устройства должны быть долговечными, иметь низкий порог 
эмиссии и высокие эмиссионные токи. Интерес к созданию подобных эмитирующих 
устройств в последнее время приводит к активному изучению легированных 
нанопроволок и наностержней SnO2. 
            В данной работе предложена простая методика синтеза нитевидных микро- и 
нанокристаллов SnO2 путем термического испарения SnO в токе азота с примесью 
кислорода. Рост нановискеров производился на различных подложках:  Al2O3/Sn, 
Al2O3/Au, Pt и сапфире. Прослежена зависимость ориентации роста вискеров в 
зависимости от ориентации подложки. Микроструктура полученных образцов 
охарактеризована методомами оптической,  сканирующей и просвечивающей 
электронной микроскопии, а также РСМА и РФА. Присутствие застывших капель на 
вершинах растущих вискеров подтверждает гипотезу роста кристаллов по механизму 
«Пар-Жидкость-Кристалл». 
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